




























































































专利名称(译) 具有连接有取代的吡啶基的吡啶并吲哚环结构的化合物和有机电致发光元件

公开(公告)号 US8168308 公开(公告)日 2012-05-01

申请号 US12/377908 申请日 2007-08-16

[标]申请(专利权)人(译) 保土谷化学工业株式会社

申请(专利权)人(译) HODOGAYA化学有限公司.

当前申请(专利权)人(译) HODOGAYA化学有限公司.

[标]发明人 YOKOYAMA NORIMASA
HAYASHI SHUICHI
KUSANO SHIGERU

发明人 YOKOYAMA, NORIMASA
HAYASHI, SHUICHI
KUSANO, SHIGERU

IPC分类号 H01L51/54 C07D471/00

CPC分类号 C07D471/04 C07D519/00 C09K11/06 H01L51/0072 H05B33/14 C09K2211/1007 C09K2211/1011 
C09K2211/1029 Y10S428/917 H01L51/0081 H01L51/5048 H01L51/5096 C09K2211/1044

优先权 2006222890 2006-08-18 JP

其他公开文献 US20100230660A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

本发明提供具有优异特性的有机化合物作为具有高效率和高耐久性的有
机EL器件的材料，并且通过使用该化合物提供具有高效率和高耐久性的
有机EL器件。本发明涉及具有连接有取代吡啶基的吡啶并吲哚环结构的
化合物，其由通式（1）表示;以及包含一对电极和插入在电极之间的至
少一个有机层的有机电致发光器件，其中至少一个有机层含有化合物： 
其中Ar代表取代或未取代的芳族烃基，取代或未取代的芳族杂环基，或
取代或未取代的稠合多环芳族基团; R 1至R 10可以彼此相同或不同，各
自独立地表示氢原子，氟原子，氰基，烷基或取代或未取代的芳族烃基; 
Z表示含有1个氮原子的6元芳香族杂环。 m和n各自独立地表示1至3的整
数，条件是当m为2或3时n为1。
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